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Descriere:

(57) Revendicare:
Purtator pentru imprimarea imaginilor optice si a informatiei holografice care contine un

substrat  dielectric pe care consecutiv sunt plasati primul electrod, un strat fotoinjector cu
conductibilitatea de tip p, un strat de semiconductor calcogenic vitros si al doilea electrod,
caracterizat prin aceea ca stratul fotoinjector este confectionat din zece perechi de semistraturi
alternandu-se, cel inferior este confectionat din As,Se; cu grosimea de 8-10 nm, iar cel superior din
In,S; cu grosimea de 10-12 nm sau din In,Se; cu grosimea de 40-50 nm, stratul de imprimare avand
grosimea de 0,2-0,5 pm, iar al doilea electrod este confectionat din aluminiu cu grosimea de 10-50
nm.

(56) Referinte bibliografice:
1. SU 1169482 A

Sef sectie: CRASNOVA Nadejda
Examinator: SURGALSCHI Ecaterina

Redactor: ANDRIUTA Victoria



MD 1545 B1 2000.09.30

NIRRT RIR LA

I




	Date Bibliografice
	Rezumat
	Descriere
	Revendicări
	Referinţe bibliografice
	Figuri

